SAL 100m z wysiegnikiem WR 8A-1-0,6-6 oraz WR 8A-1-1,0-5

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 10 m z wysiggnikiem 0
dhugosci 0,6 i 1,0 m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni. Ksztalt stupa oraz wysiggnika
przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos¢
zawieszenia oprawy 11 m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor inox potwierdzony
Z inwestorem na bazie wzornikow koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy
podstawie minimum fi 180mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 X
300 ,co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup 1 wysiegnik zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw.
Stup powinien posiada¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoécig wydhuzenia do 20 lat. Zywotno$é stupéw min 50 lat potwierdzona deklaracja
niezaleznej jednostki badawczej.

Przykladowy wizerunek stlupa Przykladowy wizerunek wysiegnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B5S00,

» konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupow 1 masztow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

» powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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